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摘要(译)

在形成栅电极时，在覆盖岛状的半导体层的栅绝缘膜上形成形成TFT的
栅电极的金属膜，通过干蚀刻在金属膜上形成栅电极，并露出露出的栅
电极。 用氧气或氮气进行等离子体处理。 这防止了针状或粒状晶体的形
成，同时抑制了生产效率的降低。
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